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Ementa: Estudo dos dispositivos semicondutores e suas aplicações em circuitos 
eletrônicos básicos. Desenvolvimento de projetos eletrônicos com uso de 
ferramentas computacionais de simulação e montagem em laboratório. 

 
Conteúdos 
 
UNIDADE I – Diodo Semicondutor 

1.1 Introdução aos materiais semicondutores 
1.2 O diodo de junção 

1.2.1 Características construtivas 
1.2.2 Polarização e curva característica 
1.2.3 Modelos de circuito equivalente 

1.3 Circuitos Retificadores 
1.3.1 Retificadores de meia onda 
1.3.2 Retificadores de onda completa 

1.4 Diodos de uso especial 
1.4.1 Diodos Emissores de Luz (LED – Light Emitting Diodes) 
1.4.2 Diodos Zener 
1.4.3 Diodos Shottky e outros para aplicações em alta 
frequência. 

1.5 Utilização de equipamentos de bancada para caracterização 
experimental de diodos e suas aplicações 
 

UNIDADE II – Projetos de Fontes de Alimentação 
2.1 Função e características de uma fonte de alimentação 
2.2 O filtro capacitivo 
2.3 Reguladores de tensão 

2.3.1Circuitos integrados reguladores de tensão 
2.4 Projeto de fontes lineares de alimentação reguladas 

2.4.1 Utilização de softwares simuladores de circuitos elétricos 
para apoio ao projeto de fontes de alimentação. 
2.4.2 Confecção de placa de circuito impresso 
2.4.3 Montagem da fonte de alimentação 

  
UNIDADE III – Transistor Bipolar de Junção (TBJ) 

3.1 Características construtivas e curvas características do TBJ 
3.2 Polarização e Zonas de operação 
3.3 Aplicações do TBJ 
3.4 O TBJ como chave eletrônica 
3.5 Montagem de circuitos em laboratório utilizando o TBJ como       
chave eletrônica 
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UNIDADE IV – Transistor de Efeito de Campo (TEC) 

4.1 Tipos de TECs 
4.2 Características construtivas e curvas características do JFET e 
MOSFET 
4.3 Aplicações dos TECs como chaves eletrônicas 
4.4 Montagens em laboratório de circuitos com TECs operando 
como chaves eletrônicas 

  
UNIDADE V – Amplificadores Operacionais (AmpOp) 

5.1 Principais características de um AmpOp 
5.2 Modelos de circuito equivalente 

5.2.1 Resposta em frequência 
5.3 Circuitos lineares com AmpOps 

5.3.1 Amplificador inversor, não-inversor e Buffer 
5.3.2 Amplificador somador e subtrator 
5.3.3 Amplificador de Instrumentação 

5.4 Circuitos não-lineares com AmpOps 
5.4.1 Comparadores de tensão 
5.4.2 Retificadores de precisão 
5.4.3 Circuitos não lineares especiais  

5.5 Introdução aos filtros ativos com AmpOps 
5.5.1 Filtro passa-baixa e passa-alta 
5.5.2 Filtro passa-faixa e rejeita-faixa 

5.6 Uso de softwares simuladores e montagens práticas em 
laboratório 

 
UNIDADE VI – Tiristores 

6.1 Retificador Controlado de Silício (SCR) 
6.1.1 Características construtivas e de operação 
6.1.2 Condições para o disparo do SCR 
6.1.3 O DIAC como elemento de disparo 
6.1.4 Aplicações do SCR no controle de potência em CA 

6.2 O TRIAC 
6.2.1 Características construtivas e modos de operação 
6.2.2 Condições para o disparo do TRIAC 
6.2.3 Aplicações do TRIAC no controle de potência em CA 

6.3 Tiristores especiais 
6.3.1 O transistor de junção única (UJT) 
6.3.2 Transistor de Unijunção Programável (PUT) 
6.3.3 SCR ativado por luz (LASCR) 
6.3.4 Tiristor comutável pela porta (GTO) 

6.4 Circuitos de disparo dos tiristores 
6.5 Transistores de potência 

6.5.1 HEXFET 
6.5.2 IGBT 

6.6 Caracterização experimental dos tiristores 
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UNIDADE VII – Introdução aos Conversores Estáticos 

7.1 Fundamentos de fontes chaveadas 
7.2 Fundamentos dos inversores de frequência  
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